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Schnelle Diode-Thyristor-Module Fast SWItchmg d|ode-thyr|stor modules
Daten pro Diode oder Thyristor/ data per diode or thyristor/les caractéristiques se rapportent a 1 diode ou & 1 thyristor
Vram [fams (v flsm o 2t BF[ve  ir dvy | {di\ [lat |Ver |Schaltung :
VorM |IFRMS |_:_=AVM lesm Vi (10ms) Bt |ve I dt)c dt/c circuit }
geoc  |83ms ] 10ms [Ty=45°C| Twym Tvam
v A A A A A% A%s \Y A Vips Alus {mA
MSQ 35-049°8 400 | 100 | 35 1100} 1000| 6600 | 5000 | 2,35 | 150 | 200 120 | 150 | 3,0
MSQ35-08g:8 800 660 600] 2450 | 1800 | 2,10 | 150 o
MSQ 35-09g-8 900
MSQ 35-08 h'8 800 500
MSQ 35-09h-8 900
MSQ 35-10h-8 1000
MSQ 35-11h-8 1100
MSQ 35-12h-8 1200
Rl NrE 72873 (M)
MSQ45-049-8 400| 120 | 45 1260 | 1150] 8450 | 6600 | 2,15 150 | 200 120 | 150 | 30
MSQ 45-08 g-8 800 680 | 620| 2450 | 1950 | 2,0 | 150
MSQ 45-09g-8 900 ¢
MSQ45-08 h-8 800 500
MSQ45-09h+8 900
MSQ 45-10h-8 1000
MSQ 45-11h-8 1100
MSQ45-12h-8 1200
) Nr. E 72873 (M)
MSQ 75-049-8 4001 150 | 75 1450} 1800 | 11250 | 8600 | 1,9 | 150 | 200 1650 | 160 | 3,0
MSQ 75-08g+8 800 850| 770| 4050 | 3000 | 1,7 | 150
MSQ 75-09g+8 900
MSQ75-08 h-8 ™800 | 500
MSQ75-09h-8 900
MSQ75-10h-8 1000
MSQ75-11h-8 1100
MSQ75-12h-8 1200
R Nr. E 72873 (M)
Chopper-Modul fiir Elektrofahrzeuge
Chopper module for electric vehicle drives )

Schneller Thyristor mit Freilaufdiode und Bremsdiode
Fast thyristor with free wheeling diode and braking diode

Daten pro Diode oder Thyristor/ data per diode or thyristor/les caractéristiques se rapportent & 1 diode ou & 1 thyristor
Varm | lavm lavm lrsm (10 ms) 12t VT it dv! ﬂ lat Var Schaltung
Vprm |50 Hz |1500 Hz|lFsm (10 ms) VE iF dtfc | \dt/c circuit
= Tie=
;%"C 7500 Tys=45! Tyum [Tyy=45°C{ Tvam Tvim
v A A A A A% A?s \% A Vipus Alus | mA \
AVEZ 300-04 gp1 500 300 175 - 1500 - 11250
(DC)
Thyristor V1 400 300 175 - 1600 | - 11250 | 1.4 300 | 200 25 160 2,0
- 500 (DC)
Diode V11 800 180 - 1600 - 11250 | - 11 300 | - - - -
Diode Vi2 500 165 - 1500 1§ - 11250 | - 1,4 500 | - - - -
Diode V10 . 400 6 - 180 | - 160 | - 28 45 | - - - -
Diode V20 500 40 - 1250 | - 1260 | - 156 | 150 | - - - -
Anstelle des Punktes in der Typenbezeichnung ist der jeweilige Buchstabe der tg-Klasse einzusetzen. The point of type designation replaces the tg-classes.
A Neuer Typ/New type/Nouveau type Dans la désignation de type, remplacer le point par la classe désirée du temps de désamorgage tq. q
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pro Modul/ per module/par module

ty-Klassen Vio |11 Twm | Ringe | Rinuc Rtnck Mg Masse | MaBbild
classes [£3 Thyr. Thyr. mass outline
Diode | Diode dimensiop
nr: no.
us us us us Vv maQ °C KIW | KIW KIw Nm g
p<i5 |u<20 |v=<25 | k=80 |14 57 125 0.6 0,3 0,04 2,5... | 160 20
1,0 7.0 140 0,7 37 -
p<15 [ u<20 | v<25 | k<80
p=<i5 | u=<20 |v=<2S | k<80 |14 3.4 126 05 0,26 0,04 25... | 180 20
1,0 6,0 140 0,6 3,7
4
p<i5 | u<20 | v<2S | k=80
us20 |v<25 | k<80 {14 3.0 125 0,27 0,135 0,04 25... | 150 20
1,0 4,0 140 0,4 3,7
us20 | vs25 | k<80

Module “chopper” pour véhicules électriques

Thyristor rapide avec diode de retour et diode de frainage

pro Modul/ per module/par moduie

tq tr V1o T Tyim Rindk | Pmax Mg My Masse | MaBbild
e mec. elec. | mass |outline
dimension
- nr. no.
us ps ps us v mQ |°C KIW | W Nm Nm g

800 2-2,5 12-15 | 400
p<15 |- - - 1,0 07 140 0,18 |- - - ~

- 1,8 - - 0,85 07 150 035 |- - - -
- - - - 0,85 11 150 035 |- - - -
- - - - 1,0 40 125 3,0 - - - -
- - - - 0,85 4,6 150 1.3 - - - -

Isolierspannung 2,5 kVeif/Isolating voitage 2,5 kVRus/ Tension d'isolation 2,5 kVett
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